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Infrarotlasermodul (IRLM) im MetallgehGuse mit einem Licht-
wellenleiter (LWL)-Kabel mit LWL-Stecker. Das IRLM enthdlt
eine GaAs-Laserdiode (LD) als Sender, eine Si-Fotodiode (FD)
als Monitordiode, ein Peltierelement (TEMM) zur Temperierung
der inneren Wdrmesenke und einen Thermistor (RN) zur Tem-
peraturmessung an der inneren Wdrmesenke.
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Grenmwerte bei &5 = 5...55°C
LD min max
Dauerstrahlungsleistung DL : 2 mW
Spitzenstrahlungsleistung
periodisch DLLRM 3 mwW
DurchlaBgleichstrom?) IE 190 mA
SpitzendurchlaBstrom
periodisch’) lFRM 200 mA
Sperrgleichspannung URr 1V
Spitzensperrspannung UprMM 1V
FD

Sperrgleichspannung Ur - 15 V



TEMM
Spannung

Isolationswiderstand
zwischen beliebigen

unabhdngigen Anschliissen
(Strombegrenzung 100 pA)

Flanschtemperatur

Kennwerte 3. = 5, ., 50°C

LD

Dauerstrahlungsleistung
bei [ £ 150 mA

Spitzenstrahlungsleistung -

bei 1FgMm = 160 mA

Schwellstrom (Gleichstrom)

wﬂ'c = 30

Durchlcngleichspunhung
= 1,5 mW

bei ¢

°C

Sperrgleichstrom
bei Ug = 1V
Schaltzeiten

Wellenlange der
max. Emission

Spektrale Strahlungs-

bandbreite
FD

Fotostrom

Dunkelsperrstrom
bei Ug = 10V

Fotostrom-Gleichlauf-

verhdltnis?)

bei & = 30 °C

TEMM

Peltierstrom
Peltierspannung

RN

Thermistorwiderstand

bei &, = 25°C

ris

cmax

RN

min max
4,5 V
50 k&2
50 °C
1.9 mW
2,5 mW
120 mA
2,3 V
10 A
1 ns
820 860 nm
4 nm
50 pA
20 nA
0,63 | 1,5
0,75 A
4 Vv
0.9 | 10,1 k2

) Ig bzw. Iggm darf nur bis @ | = 2 mW bzw.
DLLrM = 3 mW geregelt werden

2 Kip =

(v)




